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Układ składa się z czterech szeregowo połączonych jed- 
nobitowych sumatorów i równoległego układu przeniesie­
nia. Zapewnia szybkie dodawanie dwóch liczb czterobi- 
towych podawanych na wejścia AQ do i BQ do

A. B3 - MSB/./gdzie: AQ, BQ - LSB,
Dzidki wejściu i wyjściu przeniesienia CIN„C0UT /CARRY 
IN, CAIiRY OIJT/ układy moina łączyć kaskadowo zwielo­
krotniając liczbą bitów dodawanych liczb.

MCY 74008IM
M C Y 64008N
Czterobitowy 
pełny sumator

Informacja wstępna

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

U kład  wyprowadzeń Tabela stanów logicznych 
dla n-tego stopnia, 

n = 0 r 3

74008

Wejścia Wyjścia
CIN An Bn C0UT E n

0 0 0 0 0
0 1 0 0 1
0 0 1 0 1
0 1 1 1 0
1 0 0 0 1
1 1 0 1 0
1 0 1 1 0
1 1 1 1 1

Parametry dopuszczalne
/uss = 0 V/

r —
Oznaczenie Nazwa Jedn.

Wartość
min max

UDD Napięcie zasilania V -0,5 +20

UI Napięcie wejściowe V -0,5 UDD + °’5

*1 Prąd wejściowy mA -10 +10

PD Moo rozpraszana fflW 500

*amb Temperatura otoczenia w czasie 
pracy

MCY 74....N °C -40 +85
MCY 64....N °C 0 +70

tstg Temperatura przeohowywania °C -55 +125
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Uklad sklada sie z czterech szeregowo polaczonych jed- 

nobitowych sumatoröw i röwnoleglego ukladu przeniesie- 

nia,. Zapewnia szybkie dodawanie dw6ch liczb. czterobi- 

towych podawanych na wej£oia Ag do A, 1 B0 do B, 

/gdzie; Ao‚ BO - LSB, A;„ B - MSB/. 

Dzigcki wejgciu i wyjg£ciu przeniesienia cm‚com‚ /CARRY 

IN, CARRY OUT/ uklady mo%na laczy6 kaskadowo zwielo- 
krotniajac liczba bit6w dodawanych liczb. 

Uktad wyprowadzeh 

MCY 74008N 
MCY 64008N 
Czterobitowy 
peiny sumator 

Informacja wstepna 

MSI _ CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Tabela stan6w logicznych 
dla n-tego stopnia, 

n=0+=23 

Wej£cia WyjScia - 

Yo0 83 COUT E3 E2 217 TO ! CIn O3 | An Ba | Sour Zn 
(e) _ fsl el f3l zl (m) ol (3} 

0 0 ( (} 0 
0 4 ( 0 1 

D 0 0 4 0 41 
3l o 1 1 1 0 
F 1 ( o 0 1 

LT E _E E L L L Z 4 ( 1 0 
Az B2 A2 Bj Ay B5z Ag U 3 2 y 1} 1 © 0 “sS 1 0 41 1 0 

74008 1 1 1 1 1 

Pavametry dopuszczalne 
/Uss = 0 V/ 

WartoS6 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

min max 

pp Napieoie zasilania Y -0,5 +20 

Ur Napieoie wejScoiowe T -0,5 Upp + 9,5 

11 Prad wejSciowy mA —10 +10 

» Moo rozpraszana mW 500 

tmh Temperatura otoczenia w czasie 

praoy 
MCY 74....N SC -40 +85 

MCY 64....N ° 0 +70 

%ote Temperatura przechowywania ° -55 +125 
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Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna­
czenie Nazwa Jedn.

Wartośi Warunki pomiaru
^amb min 25°C tamb max

W
no
[v]

ddd
[t]min max min typ max min max

IDD Prąd zasilania 
* stanie spo­
czynku pA

5
10
20
100

0,04
0,04
0,04
0,08

5
10
20

100

150
300
600
3000

°;5
0;10
0;15
0;20

5
10
15
20

dih Napięcie wej­
ściowe w stanie 
wysokim V

3,5
7
11

3,5
7

11

3,5 
7 
11

0,5J4,5
1;9
1,5,13,5

5
10
15

°IL Napięcie wej­
ściowe w stanie 
niskim V

1,5
3
4

1,5
3
4

1,5
3
4

0,5;4,5 
1 ;9
1,5;13,5

5
10
15

TI Prąd wejściowy pA + 0,1 +10-5 +0,1 +1 0 ¡18 18

°0H Napięcie wyj­
ściowe w stanie 
wysokim

7 ddd-0’05 °mr0-05 UDD DDD-°,05 °*ULL 5 ;10;15

do l ~ Narięcie wyj­
ściowe w stanie 
niskim

7 0,05 0 0,05 0,05 °’UDD 5;10;15

I0H

0

Prąd wyjśoiowy 
w stanie wysokim

bA
-0,64 
-2 
-1 ,6 
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2 
-2,6 
—6,8

-0,36
-1,15
-0,9
-2,4

o;5 
°;5 
0;10 
0; 15

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5
10
15

M O Prąd wyjściowy 
w stanie niskim mA

0,64
1,6
4,2

0,51
1.3
3.4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

°;5 
0;1 0 
0;15

0,4
0,5
1,5

5
10
15

amb min - -40° C dla MCT 64....; 0°C dla MCT 74.

tanb oax * +85°c dla Bc7 64---   +70°C dla MCT 74...

Bj

Az

*1

Ao
B0

Schemot wewnetrzny
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartose Warunki pomiaru 
Ozna- S, 
czenie Za Yedn.| tapb min 22S Tand _nax r % Y 

in | mex| min ] typ] zax| in ] m=ax | (v]| _ [v]_|_[v] 

Ipp | Prad zasılanıa 5 0,04 | 5 450 |0;5 5 
&n 10 0,04 | 10 200 |0;10 10 

20 0,04 | 20 600 |0;15 15 
100 0,08 100 3000 |0;20 20 

UT Napigcie wed- 3,5 25 25 0,5415 5 
£ciowe w stanie e 

wysokim X 7 7 7 V 1Q 
44 41 11 E 

Oj, | gerdscde wede, 41,5 15 15 0,5;4,5 5 
oiowe w stänie x 

niskim x 3 3 3 19 10 
4 4 4 1,513,5| 45 

%, Prad wej&ciowy pA 40,1 41075 40,4 1 |o;18 18 

Uor Napigcie wyj- 95 s SSS baa 
Soiowe w stanie Y |Tpp-0 Upp-9,05| 9 Upp- 919 j 1034 
wysokim DD DD DD DD *DD f 

Uop 7 | Nanicoie wyd- 
Sciowe w stanie Y 0,05 o 0,05 0,05 0;Unn 551015 

niskim f 

Ign | Prad wy36010w0y -0,64 -0,541 |-4 -0,36 0;5 4,6 5 
e -1,6 |-2,2 -1,15 0;5 2,5 5 

-4,6 —4,3 |=2,6 -0,9 010 9,5 10 
-4,2 -3,4 |-6,8 -2,4 0;15 | 13,5 15 

I0r | Prad wylsc10my 0,64 E 0,36 09;5 0,4 5 
w stanie niskin | , 426 4,3 2,6 0,9 0;10 0,5 10 

4,2 34 | 6,8 2,4 93 | 15173 15 

9 9 %and min - 40° ala MCY 64 0% dla MCY 

tand max * +85°C dla MCT 64 +70°0 ala McY 
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E Schemat wewnetrzny 
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Parametry charakterystyczne dynamiczne
/tamb=25°C, tr=tf=20 ns, CL«50 pP, EL=200 kft

Oznaozenie Nazwa Jedn.
Wartość Warunki

pomiaru
"dd [T]typ max

tPLH

tPHL
*

Czas propagacji zmiany 
stanu z niskiego na 
wysoki
Czas propagacji zmiany 
stanu z wysokiego na 
niski

ns
400
•160
115

800
320
230

5
10
15

CIH ' ns
370
155
115

740
310
230

5
10
15

An *Bn~~ C OUT ns
200
90
65

400
180
130

5
10
15

CIN ““ C00T ns
100
50
40

200
100
80

5
10
15

Czas narastania zbocza 100 200 5TLH sygnału wyjśoiowego ns 50 100 ■ 10
Czas opadania zbocza 40 80 1 5sygnału wyjściowego

ci Pojemność wejściowa PP 5 7,5
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» 
Parametry charakterystyczne dynamiczne 

/tamp=25°0, t=t,=20 ns, C,=50 pF, Ry=200 Q 

S f E WartoS6 Warunki 
znaczenie . jazwa Jedn. pomiaru 

typ max 
S %» [7] 

t. Czas propagaoji zmiany 400 800 S 
PLE stanu z niskiego na D S AB Z„ n8 160 320 10 

t1>m. Czas p:.-opega;gi zmiany 115 230 15 
gtanu z wysokiego na S 370 740 5 

Cm ‚ Zanr- Zn ns 155 310 10 

115 230 15 

200 400 5 

An 'En__COUT ns 90 180 10 

. 65 130 45 

100 200 5 

Cıx — Covr | 28 50 400 10 

40 80 15 

taLH Czas narastania zbooza 100 200 5 
sygnalu wy)soiowego ns 50 400 540 

% Czas opadania zbooza \ 
Zn sygnalu wyjSoiowego E DU 

07 # Pojemno46 wejSoiowa PF 5 7,5 


